
 

 

 

 

 

SL2823 软掉电功能使用说明 
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应用场景 

为提高芯片在低功耗模式下与主机的交互时间，SL2823 提供软掉电功能。 

使用条件 

NRSTPD 管脚拉高。 

使用流程 
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补充说明 

T1 为退出软掉电的稳定时间，默认为 450us 左右，如果需要缩短 T1，可以增加如下配置： 

write_reg(0x3f,0x1); 

write_reg(0x4e,0x0); 

write_reg(0x3f,0x0); 

增加如上配置后，T1 可缩短一半，即 250us 左右； 

代码修改位置如下图： 

 

如果要进一步缩短 T1 时间，还可以再增加如下配置 

  write_reg(0x3f, 0x02); 

  write_reg(0x82, 0x00);   

  write_reg(0x86, 0x01);  

  write_reg(0x8a, 0x00);   

  write_reg(0x8b, 0xFF);   

  write_reg(0x8d, 0x00);   

  write_reg(0x3f, 0x00); 

增加如上配置后，T1 时间最短可以缩小到 100us 左右，取决于板上晶振稳定时间 

代码修改位置如下图： 

 



 

使用例程 

//功能描述：利用软掉电功能定时开场 

NRSTPD_HIGH； //拉高 NRSTPD 管脚 

pcd_init();      //初始化参数 

//缩短软掉电退出等待时间 

write_reg(0x3f,0x1); 

write_reg(0x67, 0x00);   

write_reg(0x4e,0x0); 

    write_reg(0x3f, 0x02); 

    write_reg(0x82, 0x00);   

    write_reg(0x86, 0x01);  

    write_reg(0x8a, 0x00);   

    write_reg(0x8b, 0xFF);   

    write_reg(0x8d, 0x00);   

write_reg(0x3f,0x0); 



 

//软掉电->等待 T0->退出软掉电->等待 T1->开场->等待 T3->关场->软掉电->… 

while(1) 

{ 

write_reg (0x01,0x10);   //进入软掉电 

delay(T0)          ;   //休眠时间 

write_reg (0x01,0x00);   //退出软掉电 

delay(T1)          ;   //等待晶体和电源稳定，T1>100us 

write_reg (0x14,0x83);   //开场 

delay(T2) ;             //T2 为开场等待时间 

write_reg (0x14,0x80);   //关场 

} 

 

代码修改位置如下图：客户可以根据自己应用场景调整软件掉电上电位置。 

 

 

 


